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Fazit

* Schmelzguss zeigt stabile mechanische Haftung und Isolationswiderstande unter Benassung sowie In weiteren A

Experimenten stabile vergossene elektrische Kontakte, keine chemischen Wechselwirkungen mit Modulkomponenten
und ausreichende thermische Leitfahigkeit (0,2 W/(K-m) flr den Einsatz von Leistungselektronik

* Neben dem Verguss der Leistungselektronik eignet sich das Verfahren auch, um anstelle einer aufgesetzten und
vergossenen Anschlussbox die Bypassdioden direkt mit dem Schmelzguss an der Modulrlckseite anzuheften, die
Dioden zu verkapseln und den Anschluss zu den Kabeln abzudichten

* Grofldformatige PV-Module mit neuartiger Leistungselektronik, verkapselt mit dem Schmelzguss-Verfahren, sind aktuell
In der Vorbereitung und werden der Freifeldbewitterung und beschleunigten Alterung in Feuchte-Frost-Zyklen und unter

_ Feuchte-Warme-Tests ausgesetzt, um die Anwendbarkeit des Ansatzes Iin Einsatzumgebung nachzuweisen y
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